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EL TRANSISTOR BIPOLAR

COMO INTERRUPTOR

• El transistor funcionando como interruptor, 

también es conocido como:

• Operación TODO o NADA.

• CORTE y SATURACIÓN.

• Funcionamiento en conmutación.   >
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EL TRANSISTOR BIPOLAR

COMO INTERRUPTOR

• VENTAJAS:

• Amplificación de corriente.

• Menor disipación de potencia en el 

dispositivo de control.

• Interfaz de fuentes de distintas 

tensiones.                                            >
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Recta de Carga del Transistor

Zonas de Trabajo 
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a) Zona

ACTIVA.

b) Zona de 
SATURACION

c) Zona de

CORTE    >

IC

VCE



Punto de Corte

• CORTE: Circuito abierto entre colector y 

emisor –Interruptor abierto-. 

• Esto se da cuando la unión base-emisor no 

está polarizada en directa, o sea IB = 0.

• No se tiene en cuenta la corriente de fuga ICE0

•

• VCE (corte) =  VCC

• >
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Punto de Corte
• CORTE: Circuito abierto entre colector y 

emisor –Interruptor abierto-. 
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ICE0



Punto de Saturación

• SATURACION: Circuito cerrado entre 

colector y emisor. –Interruptor cerrado-

• Se da cuando la unión base-emisor está 

polarizada en directa y existe suficiente 

corriente en la base para producir una corriente 

máxima en el colector

• IC (saturación) =  (VCC – VCE (sat) ) / RC               >

Electronica General 

2021

Transistor BJT como Interruptor      

Mgtr. Ing.  V.H. Kurtz Fio-UNam

7



Punto de Saturación
• SATURACION: Circuito cerrado entre 

colector y emisor. –Interruptor cerrado-
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VCE (sat)  

La carga (RC) impone la corriente de colector IC



Recta de Carga del Transistor

Zonas de Trabajo 
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Recta de Carga del Transistor

Punto de Corte y Saturación
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Malla de Entrada

IB
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Malla de Salida

IC

IC

IC (sa) =  (VCC – VCE (sat) ) / RC 
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CIRCUITO TÍPICO
Comandando un relevador y equipado con un LED 

piloto de funcionamiento.
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EL TRANSISTOR BIPOLAR COMO INTERRUPTOR

1. Determinar la corriente de colector IC, para una tensión Vcc dada. Trabajando sobre 

la malla de salida, ver presentación. (Recordando que la carga impone la corriente). 

2. Con Ic, Vcc y la potencia a conmutar, preseleccionar el transistor a utilizar.

3. Para el transistor preseleccionado: Verificar que la Ic admisible, la potencia PCE y la 

VCE, sean mayores que las demandadas por la carga a comandar. 

4. De la hoja de datos del transistor preseleccionado, tomar la ganancia en corriente 

continua b (hFE) y la VCE(sat).

5. Con b (hFE) e IC, calcular la corriente de base mínima necesaria. IB = IC/b .

6. Para asegurar la saturación del transistor, multiplicar como mínimo por dos la 

corriente calculada en el punto 5. Se puede multiplicar hasta por 5 la corriente de base 

calculada en el punto 5 o por un valor máximo, menor que la potencia máxima admisible por la 

juntura base-emisor. I’B = 2 x IB = 2 x (IC/b) .

7. Con la nueva corriente de base I’B, la tensión VBB y la tensión VBE (si no se dice lo 

contrario, se adoptará 0,7 V), se calculará el valor de la resistencia de base RB,  

adoptanose el valor inmediato inferior al calculado, siguiendo la serie E12. Esto 

trabajando sobre la malla de salida, ver presentación.

8. Tanto RB, como los otros resistores que se utilicen en el circuito, se calcularán las 

potencias disipadas, adoptando el factor de seguridad utilizado anteriormente.

9. Con los ejercicios de las actividades prácticas se verán otras topologías.           >
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MEMORIA DE CALCULO, propuesta por la Catedra.



HOJA DE DATOS TECNICOS

DATA SHEETS

EL TRANSISTOR BIPOLAR

BJT
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DATOS TECNICOS
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